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Eﬁuﬁéﬁ 2 (Standard <+1mV <0.15%
deviation in% of the +2.5mVto+10mV <0.05%
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	高速模块数据采集记录仪
	机型：DAS1800 (-BAT),D18-FLE
	特点和优点：
	以1 MSa/s/ch流式传输40个通道
	多达80个模拟输入，带D18-MUX8多路复用模块
	测量值高达±600 VDC
	提供10个插槽和3个测量模块
	-通用（4英寸）
	-多路复用（8信道）
	-高阻抗（4 ch）
	使用热电偶和RTD进行温度测量
	将传感器信息和参数存储在传感器库中
	以多种采样率同时记录（多达4个）
	带模拟和数字滤波器的内部信号调节
	15.6“全高清触摸屏显示器
	2 TB内部SSD（标准）
	Advanced计算和自动测量
	电池选项（可运行3.5小时）
	16个数字输入通道（24 V）和4个数字输出
	传感器专用电源输出
	+3.3 V、+5 V、+12 V或+24 V励磁电压
	接口包括USB 3.0(x2)、USB2.0(x2)，LAN 1 Gbps(x1)和HDMI(x1）
	可方便携带的手提箱

	应用:
	测量并记录多达80个模拟通道
	过程和设备的监控
	产品验证和验证

	前面板
	后面板
	数字输入和输出
	接地端

	上面板
	LAN
	HDMI 输出
	将DAS1800屏幕镜像到外部监视器
	电源按钮

	操作特色
	通道配置
	高级触发
	自定义仪表板
	波形测量
	过滤
	同时录制

	必备工具
	传感器库
	2 TB SSD

	远程连接和PC软件
	DASpro（PC软件）
	Web服务器
	虚拟网络计算（VNC）能力
	文件传输协议（FTP）

	测量模块
	配置DAS1800以满足您的需求，可组合10个模块(max)。
	/出货配件                                                                                                      选购配件
	规格, 基本单元
	规格,测量模块
	订购信息
	步骤1：选择基本单元型号和出厂选项
	步骤2：确定应用程序的测量模块的数量和类型。可选择多达10个模块。
	步骤3：选择您的配件




